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即時公開用： 

パワーGaN1が最初のマイルス

トーンを達成 

以下のレポートから抜粋： 

 「パワーGaN 2019：エピタキシー、デバイス、アプリケーショ

ンおよび技術のトレンドレポート」Yole Développement著 2019 

 「中電圧 GaN HEMT vs スーパージャンクション MOSFET 比較」

System Plus Consulting著 2019 

 「Power Integrationsによるサファイア基板上 GaN HEMT パワー 

ICについてのレポート」System Plus Consulting著 2019 

 「パワーGaN特許出願状況」Knowmade著 2019 

フランス・リヨンー 2019年 12月 12日：今では事実なのです。

GaN が大事な役割を担い始めています。実際に数週間前、

System Plus Consulting のチームによるリバースエンジニアリン

グおよび原価計算レポート「Power Integrations によるサファイ

ア基板上 GaN HEMT 2パワー IC3」によってパワーエレクトロニ

クス業界が Anker の電源アダプター内に GaN の使用を発見し、

驚愕しました。 

「Anker およびその革新的な GaN 基盤

充電器の域を超え、今日のパワーエレ

クトロニクスおよび化合物半導体業界

の転換は明らかとなっています」と、

Yole Développement (Yole)の技術・

市場アナリストである Ezgi Dogmus は

言います。 

最大手企業である OPPO および Power 

Integrations は現在、この市場のカー

ドを切り直しています。Yole を含む

YOLE グループ・コンツェルンのグル

ープ会社および System Plus Consultingは、Power Integrations

の販売担当取締役である Doug Bailey氏と交流する機会があり、

GaN 採用について討論しました。インタビュー「GaN が大事な

役割を担い始めています–Power Integrationsとのインタビュー」

は i-Micronews.comでご覧になれます。 

Yole および System Plus Consultingは、パワーGaN 業界の分析に

とても深く関わっています。市場およびその状況についての理

解を深めるために、２社は日々協力して取り組んでいます。技

                                                           
1GaN: 窒化ガリウム 
2HEMT : 高電子移動度トランジスタ 
3IC: 集積回路 

https://www.systemplus.fr/reverse-costing-reports/gan-on-sapphire-hemt-power-ic-by-power-integrations/
https://www.systemplus.fr/reverse-costing-reports/gan-on-sapphire-hemt-power-ic-by-power-integrations/
http://www.yole.fr/?utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=PR-POWER_GAN_SYSTEMPLUSCONSULTING_YOLE_December2019
https://www.i-micronews.com/gan-starts-playing-the-big-league-an-interview-with-power-integrations/?utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=PR-POWER_GAN_SYSTEMPLUSCONSULTING_YOLE_December2019
http://www.systemplus.fr/
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術革新を追跡し、これらが市場に与える影響を評価し、トップ

企業の戦略を分析しています。業界の変化に対する包括的概観

を得ることが目的です。今月、Yole と System Plus Consulting は、

GaN 技術に関する特化レポートとして次の 2 つを発表していま

す： 

「パワーGaN 2019：エピタキシー、デバイス、アプリケーショ

ンおよび技術のトレンドレポート」および「中電圧 GaN HEMT 

vs スーパージャンクション MOSFET 比較」。2つのレポートに

は、Yole と System Plus Consultingの技術・市場に関する専門的

見解がスマートに組み込まれています。 

では、現在どのような状況にあるのでしょうか？パワーGaN 市

場の大きさはどのくらいでしょうか？どのように発展するので

しょうか？GaN vs シリコン、サファイア基板上GaN、シリコン

基板上GaNなど、どの技術が世界を独占するのでしょうか？そ

して、どの企業が最も大きな利益を得るのでしょうか？Yole と 

System Plus Consulting のアナリストが本日、この業界の関連知

識を紹介し、技術および市場問題を公開します。 

「過去 10 年間、GaN パワー市場のほとんどが、高周波スイッ

チングや低オン抵抗、システムレベルでの小型化したフォーム

ファクタを提供する最高品質・高性能のアプリケーションによ

って促進されています」と、Yole の Ezgi Dogmus は話します。

「しかしながら 2019 年は、GaN パワーに対する状況が変化し

ています」 GaN は今、主流の消費者向けアプリケーションへ

と参入しているのです！いくつかのアフターマーケット充電器

への採用に続き、中国の OEM4である Oppo は、新発売される

Reno Ace の主要機種用 65W インボックス高速充電器に GaN 

HEMT デバイスを採用することを発表しています。GaN パワー

デバイスが高容量スマートフォン市場へ参入したのはこれが初

めてであり、これによりGaNパワーの動向が大きく変わってい

るように思われます。 

素晴らしい消費市場に加え、様々なOEMや、自動車産業のヴァ

レオやコンチネンタルといったティア 1 が、GaN に大いに注目

しています。事実、GaN は新しいマイルドハイブリッド電気自

動車搭載の 48V DC/DCや電動車両の車載型充電器にとって非常

に興味深いのです。EPC5や Transphorm のような企業は既に

AEC6による認定を得ており、BMW i Ventures の投資によって利

益を得ている GaN Systems は来年中の認定を期待しています。

Yole によると、これらのデバイス・メーカーは ASE や AT&S、

                                                           
4OEM : 相手先ブランド製造 
5EPC: Efficient Power Conversion 
6AEC: 車載電子部品評議会 

https://www.i-micronews.com/products/power-gan-2019-epitaxy-devices-applications-technology-trends/?utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=PR-POWER_GAN_SYSTEMPLUSCONSULTING_YOLE_December2019
https://www.i-micronews.com/products/power-gan-2019-epitaxy-devices-applications-technology-trends/?utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=PR-POWER_GAN_SYSTEMPLUSCONSULTING_YOLE_December2019
https://www.i-micronews.com/products/power-gan-2019-epitaxy-devices-applications-technology-trends/?utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=PR-POWER_GAN_SYSTEMPLUSCONSULTING_YOLE_December2019
https://www.systemplus.fr/reverse-costing-reports/gan-on-si-hemt-vs-superjunction-mosfet-comparison-2019/
https://www.systemplus.fr/reverse-costing-reports/gan-on-si-hemt-vs-superjunction-mosfet-comparison-2019/
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Schweitzer のようなパッケージング企業と緊密に連携して OEM

サプライチェーンに参入し、2023 年から 2024 年に始まる容量

増加を満喫しようとしています。 

GaN はまた、データ通信、基地局、UPS、および工業用ライダ

ー（LiDAR）アプリケーションを含む

工業用・通信用電力供給アプリケーシ

ョンへの進出も期待されています。過

去数年間における Eltek、Delta、およ

び BelPower による GaN 基盤電源の最

初の少容量採用に続き、近い将来にお

いて GaN がより広範囲に渡って進出

するであろうとYoleは予想しています。

これには、デバイスの完成度+コスト

競争力強化の恩恵を受けたデータセン

ターにおける効率要求増加が伴うこと

になります。 

全体としては、Yoleの 2018年パワーGaN技術・市場レポート、

およびこれら 2つの市場状況と比べて、今年の市場予測は 2018

年の基本的見通しよりもかなり明るいものとなっています。こ

れは、Oppo のインボックス高速充電器への GaN 採用に起因し

ています。Yoleのパワーおよびワイヤレスチームは、GaN パワ

ー事業は主としてこのような消費者向け高速充電器アプリケー

ションによって促進されることで 2024年までに 3億 5000万 US

ドルを超え、2018年から 2024年にかけての CAGR7は 85％にな

るだろうと提示しています。 

GaN 基盤電源アプリケーションすべての中でも、インボックス

高速充電器はGaNパワーデバイス市場にとって、決定的に重要

な要素となっているように思われます。過去 2 年間で、主にナ

ビタス社からの SoC 8や SiP 9が Power Integrations と共に、

Ravpower、Anker、および Aukey といった、50 以上のアフター

マーケット高速充電器ブランドを進出させています。前述のと

おり、近年のもっとも大きな進展は、高性能モデルにおける

65W インボックス高速充電用 GaN HEMT の採用でした。加え

て、ごく最近、大手OEMのサムソンもまた、携帯電話付属品に

おける 45W 高速充電器の採用によって GaN 技術に基づく高性

能高速充電への関心を示しています。この大量消費市場におい

て、GaN 採用に対して他にどんな潜在的市場状況があるのでし

ょうか？ 

                                                           
7CAGR：年平均成長率 
8SoC : システムオンチップ 
9SiP : システムインパッケージ 
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Yole のアナリストは、新たに登場した 5G 高級スマートフォン

事業における Oppo、Vivo、そして Xiaomiといった中国の OEM

挑戦者の急増を見込んでいます。これ

らは大幅な技術の差別化を求められて

います。Oppoの SuperVOOC 2.0 は、

充電時間の短縮化および充電器の縮小

化というこれらの要求を満たしていま

す。中国の他の OEM もまた、超高電

力高速充電（100W 以上）を発表して

いるため、来年中に GaN デバイスを

採用する可能性があります。予想され

る成果を考慮すると、全体的な GaN

デバイス市場は名目上、Yoleが先に発

表した市場予測を上回ることが期待されています。 

より楽観的な状況においては、高電力高速充電器を配備してい

る中国の OEM と共に、GaN が他の企業によってインボックス

充電器の中に採用される可能性もあります。例えば、2019 年の

第 4 四半期において、大手 OEM であるサムソンが自社の 45W 

付属品の高速充電器に GaN HEMTデバイスを採用しています。

これは、GaN にとって素晴らしいニュースです。これに関連し

て、GaN が高い完成度と市場での採用、Si10 MOSFET と比較し

たコスト競争力の高さを達成させたとき、消費者向けアプリケ

ーションにおいてより大きな市場拡大を期待することができま

す。 

System Plus Consultingが GaNの市場勢力図を深部まで調査し、

SJ MOSFET技術との重要な比較を行いました。SJ11はインフィニ

オン・テクノロジーズによって、1998 年に初めて発売されまし

た。現在、新規企業が市場へ参入してきますが、伝統的な企業

は可能な限り生産コストを削減したり、異なる技術を導入する

ことで、首位を保っています。シリコン SJ の改善により、これ

らデバイスは市場で販売され続け、標準化および普及へと後押

しされることでしょう。 

「600/650V パワーデバイス領域において、シリコン基板上

HEMT はシリコン SJ MOSFET にとって素晴らしい競争相手なの

です」と、System Plus Consultingの原価計算ジュニア・アナ

リストである Amine Allouche は説明します。「実際にこれら

は、高スイッチング周波数や高電力容量といった新たな機能、

製造原価の競争激化をもたらしています」 

                                                           
10Si : シリコン 
11SJ：スーパージャンクション 
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System Plus Consulting、Knowmade、および Yole によるパワー

GaN に関するレポート集は現在、i-Micronews.com でご覧になれ

ます。 

  

https://www.i-micronews.com/products/?fwp_post_search=GaN&fwp_post_thematic=power-electronics&utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=PR-POWER_GAN_SYSTEMPLUSCONSULTING_YOLE_December2019
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ABOUT THE REPORTS: 

Power GaN 2019: Epitaxy, Devices, Applications & Technology 

Trends 

First design-win for GaN HEMTs in the high-volume smartphone fast charging market 

- Performed by Yole Développement 

Companies cited in the report:  

Aixtron, Allos, Alpha & Omega, Amec, Amkor, Apple, ASE, AT&S, BMW, 

Coorstek, Delta Electronics, Dialog Semiconductors, Dowa, Efficient Power 

Conversion, Egtronics, Enkris, Energous, EpiGaN, Episil, Epistar, Evatran, Exagan, Fairchild, Finsix, Ford, Fuji 

Electric, GaN Systems, GaN Power, Gener8, Huawei, Imec, Infineon, IQE, LG Electronics, Jedec, Kyma… and 

more 

Medium Voltage GaN HEMT vs SuperJunction MOSFET 

Comparison 

A high added-value comparison ofmedium voltage GaN HEMTs vs Superjunction 

MOSFETs from 14 manufacturers including technology & costs analyses. - 

Performed by System Plus Consulting 

The report includes detailed pictures of device structures, details on manufacturing processes and materials, 

comparison of electrical performance, and cost breakdown analysis of the process. 

GaN-on-Sapphire HEMT Power IC by Power Integrations 

The unique device with GaN-on-Sapphire technology in Ankerõs PowerPort Atom PD 

1 wall charger. – Performed by System Plus Consulting, 2019 

In this report, System Plus Consulting presents a deep teardown analysis of the 

SC1933C. Detailed optical and Scanning Electron Microscope pictures and 

cross-sections with energy-dispersive X-ray analysis are included to reveal 

Power Integrations’ technical choices at the microscopic level of the IC and 

HEMT designs. 

Power GaN Patent Landscape 

Which patent owners are ready to dominate the GaN power market in coming years? 

– Performed by Knowmade 

In the report we detail the IP landscape related to GaN-on-Silicon and GaN-

on-Sapphire. The GaN-on-Silicon patent landscape is characterized by the 

presence of numerous GaN pure-play companies and numerous Chinese new 

entrants. In the GaN-on-Sapphire patent landscape, Power Integrations is the best-known player. However, 

numerous other players have also developed IP related to GaN-on-Sapphire for power applications, including 

CorEnergy, Powdec and Seoul Semiconductor. 

About the authors: 

 As a Technology & Market Analyst, Compound Semiconductors, Ezgi Dogmus, PhD is member of the 

Power & Wireless division at Yole Développement (Yole). 

She is daily contributing to the development of these activities with a dedicated collection of market & 

technology reports as well as custom consulting projects. 

Prior Yole, Ezgi was deeply involved in the development of GaN-based solutions at IEMN (Lille, France). 

Ezgi also participated in numerous international conferences and has authored or co-authored more 

than 12 papers. 

Upon graduating from University of Augsburg (Germany) and Grenoble Institute of Technology (France), 

Ezgi received her PhD in Microelectronics at IEMN (France). 

 Hong Lin, PhD, is a Principal Analyst, Compound Semiconductors at Yole Développement (Yole), 

within the Power & Wireless division. Since 2013, Hong has been involved in analyzing the compound 

semiconductor market (including SiC, GaN, GaAs, InP, engineered substrates and other emerging 

materials) with dedicated technical, strategic, market and financial analyses.  

https://www.i-micronews.com/products/power-gan-2019-epitaxy-devices-applications-technology-trends/?utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=PR-POWER_GAN_SYSTEMPLUSCONSULTING_YOLE_December2019
https://www.i-micronews.com/products/power-gan-2019-epitaxy-devices-applications-technology-trends/?utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=PR-POWER_GAN_SYSTEMPLUSCONSULTING_YOLE_December2019
https://www.systemplus.fr/reverse-costing-reports/gan-on-si-hemt-vs-superjunction-mosfet-comparison-2019/
https://www.systemplus.fr/reverse-costing-reports/gan-on-si-hemt-vs-superjunction-mosfet-comparison-2019/
https://www.systemplus.fr/reverse-costing-reports/gan-on-sapphire-hemt-power-ic-by-power-integrations/
https://www.knowmade.com/downloads/power-gan-patent-landscape/
https://www.i-micronews.com/products/power-gan-2019-epitaxy-devices-applications-technology-trends/?utm_source=PR&utm_medium=email&utm_campaign=PR-POWER_GAN_SYSTEMPLUSCONSULTING_YOLE_December2019
https://www.knowmade.com/downloads/power-gan-patent-landscape/
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Prior to Yole, she worked as an R&D Engineer at Newstep Technologies. Her mission was to oversee 

the development of cold cathodes made by plasma-enhanced chemical vapor deposition for visible and 

UV lamp applications based on nanotechnology.  

Dr Hong Lin holds a PhD in physics and chemistry of materials from the University of Pierre & Marie 

Curie (Paris VI, France). 

 Ana Villamor, PhD serves as a Technology & Market Analyst, Power Electronics & Compound 

Semiconductors within the Power & Wireless division at Yole Développement (Yole). She is involved in 

many custom studies and reports focused on emerging power electronics technologies at Yole 

Développement, including device technology and reliability analysis (MOSFET, IGBT, HEMT, etc). In 

addition, Ana is leading the quarterly power management market updates released in 2017. 

Previously Ana was involved in a high-added value collaboration related to SJ Power MOSFETs, within 

the CNM research center for the leading power electronic company ON Semiconductor. During this 

partnership and after two years as Silicon Development Engineer, she acquired a relevant technical 

expertise and a deep knowledge of the power electronic industry. 

Ana is author and co-author of several papers as well as a patent. She holds an Electronics Engineering 

degree completed by a Master and PhD. in micro and nano electronics from Universitat Autonoma de 

Barcelona (SP). 

 Amine Allouche is part of System Plus Consulting’s Power Electronics and Compound 

Semiconductors team. Amine holds a Master’s degree focused on Micro and Nanotechnologies for 

integrated Systems. 

 Dr. Youssef El Gmili has joined System Plus Consulting's team in 2019 after ten years passed on high 

level research and development on microelectronics. He holds a Master Degree in Microelectronics, 

and a PhD. in Physics/Materials Science. 

 Véronique Le Troadec has joined System Plus Consulting as a laboratory engineer. She holds a Master 

degree in Microelectronics from the University of Nantes. 

 Nicolas Baron, PhD. is CEO and co-founder of Knowmade. He manages the development and strategic 

orientation of the company andpersonally leads the Semiconductor department. He holds a PhD in 

Physics from the University of Nice Sophia-Antipolis,and a Master of Intellectual Property Strategies and 

Innovation from the European Institute for Enterprise and IntellectualProperty (IEEPI) in Strasbourg, 

France. 

ABOUT YOLE GROUP OF COMPANIES 

Specialized in the analysis of patents and scientific information, Knowmade 

provides technology intelligence and IP strategy consulting services. The 

company supports the business development of R&D organizations, industrial 

companies, and investors by helping them understand the competitive landscape, follow the technology trends, 

and discern opportunities and threats in terms of technology and patents. 

Knowmade operates in the following industrial sectors: compound semiconductors, power electronics, batteries, 

RF electronics & wireless communications, solid-state lighting & display, photonics, MEMS sensors, memory, 

semiconductor manufacturing, packaging & assembly, medical devices, medical imaging, biotech/pharma, and agri-

food. Knowmade’s experts provide prior art search, patent landscape analysis, scientific literature analysis, patent 

valuation, IP due diligence, and freedom-to-operate analysis. In parallel, the company proposes litigation/licensing 

support, technology scouting, and IP/technology monitoring services. Knowmade’s analysts combine their 

technical and patent expertise with powerful analytics tools and proprietary methodologies, delivering invaluable 

patent analyses and scientific reviews. 

System Plus Consulting specializes in the cost analysis of electronics, 

fromsemiconductor devices to electronic systems. Created more than 20 

years ago,System Plus Consulting has developed a complete range of services, 

costingtools and reports to deliver in-depth production cost studies and estimate the objective selling price of a 

product. 

http://www.systemplus.fr
http://www.knowmade.com
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System Plus Consulting engineers are experts in Integrated Circuits - Power Devices & Modules - MEMS &Sensors 

- Photonics – LED - Imaging – Display - Packaging - Electronic Boards & Systems. Through hundreds ofanalyses 

performed each year, System Plus Consulting offers deep added-value reports to help its customersunderstand 

their production processes and determine production costs. Based on System Plus Consulting’sresults, 

manufacturers are able to compare their production costs to those of competitors. System PlusConsulting is a 

sister company of Yole Développement. More info on www.systemplus.fr and on LinkedIn and Twitter.  

Founded in 1998, Yole Développement (Yole) has grown to become a group of companies providing 

marketing, technology and strategy consulting, media and corporate finance services, 

reverse engineering and reverse costing services and well as IP and patent analysis. 

With a strong focus on emerging applications using silicon and/or micro manufacturing, 

the Yole group of companies has expanded to include more than 80 collaborators 

worldwide covering MEMS & Sensors - Imaging - Medical Technologies - Compound Semiconductors - RF 

Electronics - Solid State Lighting - Displays - Photonics - Power Electronics - Batteries & Energy Management - 

Advanced Packaging - Semiconductor Manufacturing - Software & Computing - Memory and more... 

The “More than Moore” market research, technology and strategy consulting company Yole Développement, 

along with its partners System Plus Consulting, PISEO and KnowMade, support industrial companies, investors 

and R&D organizations worldwide to help them understand markets and follow technology trends to grow their 

business. . For more information, visit www.yole.fr and follow Yole on LinkedIn and Twitter. 

 Consulting & Financial Services: Jean-Christophe Eloy (eloy@yole.fr) 

 Reports: David Jourdan (jourdan@yole.fr) 

Yole Développement, System Plus Consulting, Knowmade, PISEO and Blumorpho are part of Yole Group of 

Companies.Yole Group of Companies - Press Relations & Corporate Communication: Sandrine Leroy 

(leroy@yole.fr). 
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